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Conclusions (1/2)
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Mediante el método prop to, b do en el uso de
un liquido iénico acido, fue posible obtener un
electrodo de oxidos de estaiio dopado con éxidos de
antimonio soportados sobre substrato de titanio con
caracteristicas de reactividad frente a moléculas
organicas similares a los obtenidos por métodos
reportados en literatura.

Se observa una mejora comparativa en la

estabilidad de los depésitos, resultado relacionado
con las propiedades del liquido iénico tales como; su
alta viscosidad, la cual permite una mayor
homogeneidad en la aplicacion sobre el substrato,
luego, 2
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Conclusions (2/2)

Durante el proceso térmico, este
solvente altamente acido ayuda a
eliminar la capa nativa de TiO,
presente sobre el substrato y, por el
hecho de no volatilizar, es posible
realizar la descomposicion del
precursor a temperaturas mas altas,
favoreciendo la union del metal al
sustrato.
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Estudios realizados - Configuracion de celda:
Electrodo Poroso-hipolar-semiconductor
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